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situant aux alentonrs de la frequ cnee porteuse, l'amplitude resultante 
passe par un maximum. La rc1ation exprimant que les echos sont en phase 
aces frequenees est de ]a forme suivante : 

'). 1 f 
-v').1. =2 1.11 + <1>, 

avec les notations suivanles 
1, epaisseur de l' echantillon; V, vitesse de propagation; f, frequenee; 
(]), dephasage dli a la reflex ion sur la couehe de passage guide-echantillon ; 
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Fig. J. - Variation des vitesses de propagation des ultrasons 
avec la t emperature dans la silice fondue a '""1 6 MHz. 
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n, un nombre entier. Pour l'eehantillon utilise, n est de l'ordre de 60 pour 
les ondes lon gitllclinales et de 100 pour les ondes transversales. Si l'on suit 
la variation avec la t emperature d'une de ces frequ ences diserctes, n r es te 
const ant, d'ou la relation 
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Vo - 10 / 0 2it lto + ll'o 
ou 

les indices 0 et 0 eorres ponc1ant respeetivement a la t emperature 0 de mesure 
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